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1. 서 론

최근 인버터를 이용한 전자레인지용 마그네트론 제어
기술은 높은 효율, 빠른 가열 속도, 넓은 출력 제어 범
위 등의 장점으로 기존의 성층 철심형 고전압 변압기
(HVT:High Voltage Transformer)를 사용한 전력 변환
장치에서 빠르게 대체되어 가고 있다[1]-[8]. 특히 LLC 공
진형 인버터를 이용한 방식은 고주파 변압기(HFT;High
Frequency Transformer)의 누설 인덕턴스를 이용하여
승강압이 가능하므로 고전압 변압기의 권선 수를 줄이
고, 전 영역에서 영전압 스위칭(ZVS:Zero Voltage
Switching) 동작이 가능하다는 장점이 있다. 그러나 마
그네트론 발진 모드에서는 부하에 따라 전압 이득이 변
하고, 비발진 모드에서는 고주파수 변압기의 기생 커패
시턴스의 영향으로 다 공진 특성이 있어 제어가 어렵다
는 단점이 있다.
마그네트론은 캐소드의 필라멘트에 흐르는 전류에 의

해 가열된 전자가 열전자 방사 현상에 의해 방출되므로,

열전자가 충분히 방출되는 필라멘트 동작 온도 1900∼
2100˚K까지 온도 상승을 위한 비발진 모드 구간이 존재
한다. 이 구간은 애노드측의 전류가 흐르지 않는 무부하
상태이고, 캐소드의 필라멘트측은 10A 이상의 전류가
흐르는 상태가 되므로 마그네트론 양단 전압( )이 상

승하게 되고, 기동 제어가 되지 않는 경우 고압 다이오
드의 정격 전압을 넘어 과전압에 의한 부품 소손이 발
생할 수 있다. 또, 비발진 모드에서 발진 모드로 전환
시 마그네트론은 전자 방출이 불안정한 상태이므로
PFM(Pulse Frequency Modulation) 전류 제어를 하는
경우 전자 방출 상태에 따라 궤환되는 출력 정보가 변
동되어 과전류가 흐를 수 있다.
기존의 전자레인지용 LLC 공진형 인버터의 기동 제

어는 고주파수 변압기의 기생 커패시턴스의 영향으로
발생하는 다 공진을 고려하여 마그네트론 양단 전압이
최저/최고인 주파수를 실험적으로 찾고, 최저 주파수 영
역에서 기동시간을 고려하여 구동하는 방식을 사용하였
다[9]. 그러나 이 방식은 인도와 같은 입력전압의 변동
범위(150∼300Vrms)가 넓은 환경에서는 기동 시간 단축
과 고압 다이오드의 과전압 방지를 동시에 만족시키기
가 어렵다.
본 논문에서는 마그네트론 제어를 위한 LLC 공진형

하프 브리지 인버터의 새로운 기동 제어 방법을 제안한
다. 제안한 기동 제어 방식은 입력 전압과 제어 주파수
에 따른 마그네트론의 다 공진 특성을 실험적으로 찾고,
기동 시간과 마그네트론 양단 전압 제한을 위해 순시
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전압에 따라 PFM 제어와 전압별 다 공진 회피 주파수
를 적용하여 제어한다. 또, 비발진 모드에서 발진 모드
로 전환 시 불안정 구간을 고려한 기동 프로세스를 제
안한다. 제안된 기동 제어의 검증을 위해 1200W 출력을
갖는 전자레인지에 적용하여 그 타당성을 검증하고, 전
원 전압에 따른 기동 성능을 확인하고자 한다.

2. 비발진 모드에서의 다 공진

일반적인 마그네트론용 LLC 공진형 인버터의 구성은
그림 1과 같다. 전체 구성은 전압 이득을 결정하는 공진
형 인버터부와 마그네트론이 요구하는 전압으로 승압하
기 위한 고주파수 변압기, 그리고 2차측 배전압 회로로
구성된다.
PLS(Plasma Lighting System)나 산업용 마그네트론

구동 회로에서는 마그네트론을 안정적으로 구동하기 위
해 필라멘트용 전원을 독립적으로 사용하여 충분히 열
전자가 방출된 후 인버터를 동작시켜 발진시키는 방법
을 사용하는 반면 전자레인지와 같은 가전의 경우 가격
측면에서 고주파수 변압기의 2차측 권선을 두 개 사용
하여 한 권선은 마그네트론의 캐소드와 애노드사이에
전압을 공급하고 나머지 한 권선은 필라멘트를 가열하
기 위한 전압을 공급한다.
LLC 공진형 인버터는 스위치를 영전압 스위칭 영역

에서 동작시키기 위해 스위칭 주파수를 전압이득이 최
대가 되는 주파수 보다 높은 주파수로 동작시킨다. 기동
시 필라멘트가 가열되어 열전자를 방출하는 순간까지는
마그네트론은 개방 상태로 동작하므로 스위칭 주파수에
따른 전압 이득이 매우 급격하게 변한다. 따라서 필라멘
트가 가급적 빨리 가열될 수 있도록 충분히 높은 전압
(낮은 스위칭 주파수)을 공급하면서 동시에 마그네트론
전압이 과도하게 되어 다이오드가 소손되지 않도록(높은
스위칭 주파수) LLC 공진형 인버터의 스위칭 주파수를
적절히 제어해 주어야 한다. 또한, 고주파 변압기의 기
생 커패시터의 영향에 의해 발생하는 다 공진으로 인해
주파수의 증가에 따라 마그네트론 전압이 증가 또는 감
소하는 현상이 발생하므로 다 공진을 고려한 기동 주파
수의 설계가 필요하다.
기생 커패시터는 고주파수 변압기 1차측 양단의 기생

커패시턴스, 2차측 고압 다이오드의 기생 커패시턴스,
또한 1차측과 2차측 간, 2차측 변압기과 마그네트론 구
동용 권선 사이의 커패시턴스가 복합적으로 나타나며
전압을 고정시키고, 고정 주파수 (25∼60khz)를

IGBT에 인가하는 경우 비발진 모드에서의 마그네트론
양단 전압 는 그림 2와 같이 기생 커패시터의 영향

으로 다 공진의 형태로 나타난다[9][10].

3. 제안한 기동 프로세스

전자레인지용 기동 프로세스를 위한 요구 설계 기준
은 다음과 같이 정의하였다.
1) 비발진 모드에서의 ZVS 영역의 확보.
2) 발진 시간 < 6sec. (생산 검사 공정 최소 시간)
3) 마그네트론 전압  < 8.5kV(고압 부품 보호)

비발진 모드에서의 ZVS 영역은 그림 3과 같이 변압
기 턴비를 고려한 무부하에서의 전압 이득 곡선을 통해
확인할 수 있다. ZVS가 되기 위해서는 스위칭 주파수가
공진 주파수보다 높은 영역(유도성 영역)에서 동작시켜
야 한다. LLC 공진형 인버터는 누설 인덕턴스의 영향으
로 유도성 영역을 LLC 영역과 LC영역으로 나눌 수 있
는데, 무부하의 경우 LLC 영역에서는 전압 이득이 급격
히 변하므로 부품 산포에 따라 용량성 영역에서 오동작

Fig. 2. Experimental results for  according to the

switching frequency.

Fig. 3. Voltage gain


at non oscillation mode.

Fig. 1. Structure of LLC resonant inverter for magnetron.
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할 수 있기 때문에 본 연구에서는 LC 영역의 최소 주파
수인 26kHz를 스위칭 주파수의 최소값으로 선정하였다.
발진 시간은 낮은 주파수를 적용할수록 짧아지나 마그
네트론 전압이 상승하게 되므로 다 공진 범위 중 마그
네트론 전압이 낮은 영역에서의 최저 주파수를 선정하
고, 생산 검사 공정 시간을 고려하여 최대 6초 이내로
하였다. 전체적인 기동 프로세서는 입력 전압 범위(180
∼280Vrms)에 대해 6초 이내에 정상 구간에 동작하도록
제어하기 위하여 그림 4와 같이 구성된다.
1) 소프트 기동 구간 : 인버터 초기 동작 시 공진 커
패시터의 방전 돌입 전류를 낮추기 위해 초기 주파수
를 최대 주파수 70kHz로 동작시키고, 필라멘트 가열
주파수 범위로 서서히 변경하는 구간.
2) 필라멘트 가열 구간 : 마그네트론의 전자 방사를
용이하게 하고, 마그네트론 전압을 낮추기 위해 순시
전압에 따라 주파수를 가변하는 구간.
3) 가속 구간 : 충분히 전자 방사를 하는지 발진 여부
를 판단하고, 지령 출력까지 가속하는 구간.
4) 정상 구간 : 순시전압에 따른 PFM 전류 제어를
통해 정상적으로 출력 제어하는 구간.

3.1 소프트 기동 구간
마그네트론의 필라멘트 가열 중 보호 동작에 의해 재

동작시 마그네트론의 양단 전압이 충분히 방전되지 않
은 상태에서 인버터를 재동작하면 방전되지 않은 양단
전압을 기준으로 순간적으로 고압 다이오드 허용 전압
을 넘게 되어 소자 파괴가 될 수 있다. 그러므로 인버터
를 기동하기 위해서는 약 400ms의 초기 방전을 위한 인
버터 동작 지연시간이 필요하다. 또 인버터 초기 기동
시 공진 커패시터는 로 충전되어 있으므로 스위칭

첫 펄스 동작에 순간적으로 방전하며 돌입전류와 소음
을 발생시킨다. 이 방전 전류를 낮추기 위해 그림 5와
같이 초기 주파수를 IGBT 최대 주파수 70kHz로 동작시
키고, 필라멘트 가열 주파수 범위 45kHz로 주파수를
서서히 변경시켜 기동 소음을 방지한다.

(a)

(b)

Fig. 6. (a) Magnetron voltage according to the switching
frequency.(b) PFM frequency according to the input
voltage.

3.2 필라멘트 가열 구간
마그네트론은 필라멘트에 흐르는 전류에 의해 가열된

전자가 열전자 방사 현상에 의해 전자를 방출하므로 마
그네트론의 동작 시간은 필라멘트 온도가 동작 온도
1900∼2100˚K에 이르는 시간이다. 따라서 전 전압에 대
해 마그네트론 동작 시간을 일정하게 유지하기 위해서
는 전원 전압을 감지하고, 마그네트론 수명을 고려하여
50W 수준으로 출력 제어를 할 수 있다. 그러나 다공진
의 영향으로 제어가 반전되는 구간이 발생하고, 고전압
으로 갈수록 고압 다이오드의 전압이 올라가기 때문에
선형 주파수 제어를 적용하는 경우 산포에 의해 제어

Fig. 4. Proposed start-up process of the microwave oven.
Fig. 5. Switching frequency control for soft start-up.
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반전 영역 진입 시 고압 다이오드가 소손될 수 있어 적
용이 어렵다.
본 논문에서는 발진 시간과 마그네트론 허용 전압을

만족하기 위하여 전원 전압에 따른 PFM 제어를 적용하
고, 다 공진의 영향을 보상하였다.
그림 6(a)에서 입력전압 최대치가 396V의 경우 다 공

진에 의해 58kHz로 구동을 해야 마그네트론 전압 8.5kV
이하를 만족하게 되는데 고정 주파수 58kHz로 스위칭을
하는 경우 높은 스위칭 주파수로 인해 필라멘트에 전달
되는 전력이 작기 때문에 기동시간이 10초 수준으로 늘
어나게 되어 발진 시간을 만족하기 어렵다.
그림 6(b)는 제안한 전원 전압에 따른 PFM 제어 주

파수를 보여준다. 순시 전압 254V 까지는 35kHz 이하의
주파수에 대해 마그네트론 허용 전압 8.5kV를 만족하므
로, 각 순시 전압(0∼ 254V)에 대해 35kHz이하의 최대
출력이 발생하는 주파수를 시험을 통해 설계를 하고, 그
이상의 전압에 대해서는 전압과 주파수에 따른 마그네
트론 전압이 8.5kV 이하가 되는 고정 주파수(254∼340V
에서는 38kHz, 340∼367V에서는 47kHz, 367∼396V에서
는 58kHz)로 동작을 시켜 발진 시간을 단축하고, 마그네
트론 전압을 제한한다. 다 공진 회피 주파수는 마그네트
론의 발열 상태에 따른 저항 변화에 대해서는 동일하나
고주파 변압기의 특성 파라메터 (자화 인덕턴스, 누설
인덕턴스, 공진 커패시터)의 산포의 영향을 받으므로 인
덕턴스의 경우 2%, 커패시터의 경우 5%이내의 부품 관
리가 필요하다.

3.3 가속 구간/ 정상 구간
마그네트론 전자 방출이 활발해지면 애노드 전류가

과도하게 흐르게 되고, 그림 7과 같이 비발진 모드에서
발진 모드로 전이되는 과도 구간에서 써지 전류와 변압
기 소음이 발생한다. 마그네트론이 발진 모드에 진입한
이후에도 계속 비발진 모드의 제어로 동작시키면 높은
피크 전류에 의한 IGBT 소손이 발생한다. 본 연구에서
는 3[A]를 넘는 전류가 500us 유지되는 경우 충분히 열

전자가 방출되고 있다고 판단하여 발진 모드 제어로 변
환한다. 변환 시점에서는 마그네트론의 열전자 방사가
불안정하므로 적은 열전자 방사 시에도 출력 제어가
가능한 낮은 출력 지령(200W)으로 PFM 전류 제어를
동작시킨 후 목표 출력 지령(1200W)까지 0.5초 동안 가
속하여 정상 구간에 도달하게 한다.

4. 실 험

실험에 사용된 마그네트론은 LG전자의 인버터용 마
그네트론 2M286이며, 출력 주파수는 2.45[GHz], 최대출
력은 1200W, 발진 개시시의 애노드 전압은 4.15[kV]이
다. 표 1은 실험에 적용된 설계 변수들이다.
Fig. 8은 전자레인지 구동용 실험 장치이다. 실험 장

치는 LG전자의 1200W 인버터용 전자레인지를 대상으로
하였고, 마그네트론 전압을 측정하기 위해서 Tektronix
사의 P6015(20kVdc) 고전압 프로브를 사용하였으며, 애
노드 전류 및 필라멘트 전류, 입력 전류의 측정을 위해
Tektronix사의 TCP0030(30A)전류 프로브를 사용하였다.
출력 및 역률 측정은 Yokogawa사의 WT310HC 전력분
석계를 사용하였다.
제안된 디지털 제어기를 갖는 LLC 공진형 인버터의

마이크로프로세서는 Reneass사의 16bit 마이컴 RL78을

Fig. 8. Photographs of experimental set-up.

TABLE I
PARAMETERS OF SIMULATION AND EXPERIMENT

Fig. 7. Waveforms of the magnetron voltage and the input
current during the transient of magnetron mode change.
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사용하였고, 제어 샘플링 타임은 50us로 하였다.
그림 9는 최대 출력 1200W시 제안한 기동 제어에 의
한 마그네트론 전압과 입력 전류를 보여준다. 마그네트
론의 과도상태에서 발진모드로 전환 시 자연스럽게
PFM 전류 제어기가 동작하여 정상 출력까지 가속하는
것을 알 수 있다.
그림 10은 전자레인지 허용 전압(180∼280Vrms) 범위
에서의 마그네트론 양단 전압과 비발진 모드 시간을 나
타낸다. 제안한 기동 제어를 통해 전 전압 범위에서 제
한 조건을 잘 만족함을 볼 수 있다.

5. 결 론

본 논문에서는 마그네트론 구동을 위한 LLC 공진형
인버터의 기동 제어 방법을 제안하였다. 제안된 기동 제
어는 비발진 모드에서 고려되어야 하는 기동 시간과 마
그네트론 양단 전압 제한을 위해 순시 전압에 따른
PFM 제어와 전압에 따른 다 공진 회피 주파수를 적용
하여 제어한다. 또한 비발진 모드에서 발진 모드로 전환
시 불안정 구간을 고려한 기동 프로세스를 제안하였다.
제안된 기동 제어 기법의 검증을 위해 1200W 출력을

갖는 전자레인지에 적용하여 허용 전압 전 범위에서 실
험을 통해 그 타당성을 검증하였다.
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